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典型應用 20kΩ TIA 頻率響應

20kΩ 增益 65MHz 跨阻抗放大器

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

500MHz 超低偏置電流
FFT 輸入運算放大器

特  點
■ 增益帶寬乘積：500MHz
■ –3dB 帶寬 (A = 1)：350MHz
■ 低輸入偏置電流：
     在室溫條件下的典型值為 ±3fA
     在 125°C 時的最大值為 4pA
■ 電流噪聲 (100kHz)：5.5fA/  Hz
■ 電壓噪聲 (1MHz)：4.3nV/  Hz
■ 極低的 CIN：450fF
■ 軌至軌輸出
■ 擺率：400V/μs
■ 電源範圍：3.1V 至 5.25V
■ 靜態電流：16.5mA
■ 諧波失真 (2VP-P)：
     在 1MHz 時為 –100dB
     在 10MHz 時為 –80dB
■ 工作溫度範圍：–40°C 至 125°C
■ 單通道器件採用 8 引腳 SO-8 封裝、6 引腳 TSOT-23 
封裝

■ 雙通道器件採用 8 引腳 MS8 封裝、3mm x 3mm 10 
引腳 DFN 10 封裝

應  用
■ 跨阻抗放大器
■ ADC 驅動器
■ CCD 輸出緩衝器
■ 光電倍增管後置放大器
■ 低輸入偏置電流 (IBIAS) 電路

描  述
LTC®6268 / LTC6269 是一款單路 / 雙路通道 500MHz 
FET 輸入運算放大器，其具有極低的輸入偏置電流和低輸入
電容。另外，該器件還具有低的輸入參考電流噪聲和電壓噪
聲，因而使其成為高速跨阻抗放大器、CCD 輸出緩衝器和
高阻抗傳感放大器的理想選擇。其低失真特性使得 
LTC6268 / LTC6269 成為非常適合於驅動 SAR ADC 的放
大器。

該器件工作在 3 .1V 至 5 .25V 電源，每個放大器消耗 
16.5mA 電流。停機功能可使放大器處於未用狀態時降低功
耗。

LTC6268 單通道運放採用 8 引腳 SOIC 封裝和 6 引腳 
SOT-23 封裝。SOIC 封裝包括兩個未連接的引腳，這兩個
引腳可用於形成一個輸入引腳保護環以提供針對電路板漏電
流的保護。LTC6269 雙通道運放採用具裸露襯墊的 8 引腳 
MSOP 封裝和 3mm x 3mm 10 引腳 DFN 封裝。這兩款器
件規定的工作溫度範圍分為兩檔：– 40°C 至 85°C 和 
–40°C 至 125°C。

      、LT、LTC、LTM、Linear Technology 和 Linear 標識是凌力爾特公司的註冊商標。所有
其他商標均為其各自擁有者的產權。
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引腳配置

絕對最大額定值
(注 1)
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更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

電源電壓 V+ 至 V– .................................................  5.5V
輸入電壓 ..................................  V– – 0.2V 至 V+ + 0.2V
輸入電流 (+IN，–IN) (注 2)  ................................  ±1mA
輸入電流 (SHDN)  ...............................................  ±1mA
輸出電流 (IOUT) (注 8、9)  .................................  135mA
輸出短路持續時間 (注 3)  ....................................  熱限制
工作溫度範圍
    LTC6268I/LTC6269I .........................  –40°C 至 85°C
    LTC6268H/LTC6269H ....................  –40°C 至 125°C

規定溫度範圍 (注 4)
    LTC6268I/LTC6269I .........................  –40°C 至 85°C
    LTC6268H/LTC6269H ....................  –40°C 至 125°C
最大結溫 ............................................................  150°C
貯存溫度範圍 ......................................  –65°C 至 150°C
引腳溫度 (焊接時間 10 秒) ..................................  300°C
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訂購信息

VOS 輸入失調電壓 VCM = 2.75V
●

mV
mV

µV/°C

µVP-P

mV
mV

VCM = 4.0V
●

TC VOS 輸入失調電壓漂移 VCM = 2.75V

IB 輸入偏置電流 (注 6、8) VCM = 2.75V
LTC6268I/LTC6269I
LTC6268H/LTC6269H

●
●

fA
fA
pA

fA
fA
pA

fA
fA
pA

VCM = 4.0V
LTC6268I/LTC6269I
LTC6268H/LTC6269H

●
●

IOS 輸入失調電流 (注 6、8) VCM = 2.75V
LTC6268I/LTC6269I
LTC6268H/LTC6269H

●
●

en 輸入電壓噪聲密度，VCM = 2.75V f = 1MHz

輸入電壓噪聲密度，VCM = 4.0V f = 1MHz

 輸入參考噪聲電壓 f = 0.1Hz 至 10Hz

in 輸入電流噪聲密度，VCM = 2.75V f = 100kHz

f = 100kHz輸入電流噪聲密度，VCM = 4.0V

RIN 輸入電阻 差分 GΩ

共模 GΩ

CIN 輸入電容 差分 (DC 至 200MHz) fF

共模 (DC 至 100MHz) fF

V

CMRR 共模抑制比 VCM = 0.5V 至 3.2V (PNP 側)
●

dB
dB

VCM = 0V 至 4.5V
●

0.2

0.2

4

±3 20
900
4

±3 20
900
4

±6 40
450
2

4.3

4.9

13

5.5

5.3

>1000

>1000

100

450

90

82 dB
dB

IVR 輸入電壓範圍 由 CMRR 來保證 ●

–0.7
–2.5

–1.0
–4.5

–20
–900
–4

–20
–900
–4

–40
–450
–2

72
70

64
52

0

0.7
2.5

1.0
4.5

4.5

5.0V 電特性  凡標注 ● 表示該指標適合整個工作溫度範圍，否則僅指 TA = 25°C。VSUPPLY = 5.0V (V+ = 5V，V– = 0V，
VCM = 中間電源)，RL = 1kΩ，CL = 10pF，VSHDN 未連接。

LTC6268/LTC6269

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

LTC6268IS6#TRMPBF

LTC6268HS6#TRMPBF

LTC6268IS8#PBF

LTC6268HS8#PBF

LTC6269IMS8E#PBF

LTC6269HMS8E#PBF

LTC6269IDD#PBF

LTC6269HDD#PBF

無鉛塗層
LTC6268IS6#TRPBF

LTC6268HS6#TRPBF

LTC6268IS8#TRPBF

LTC6268HS8#TRPBF

LTC6269IMS8E#TRPBF

LTC6269HMS8E#TRPBF

LTC6269IDD#TRPBF

LTC6269HDD#TRPBF

卷帶
LTGFS

LTGFS

6268

6268

LTGFP

LTGFP

LGFN

LGFN

器件標記 *

6 引腳塑料 TSOT-23

6 引腳塑料 TSOT-23

8 引腳塑料 SOIC

8 引腳塑料 SOIC

8 引腳塑料 MSOP

8 引腳塑料 MSOP

10 引腳塑料 DD

10 引腳塑料 DD

封裝描述
–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

規定的溫度範圍

對於規定工作溫度範圍更寬的器件，請咨詢凌力爾特公司。    * 溫度等級請見集裝箱上的標識。
如需瞭解更多有關無鉛器件標記的信息，請登錄：http://www.linear.com.cn/leadfree/
如需瞭解更多有關卷帶規格的信息，請登錄：http://www.linear.com.cn/tapeandreel/

符號 參數 條件 單位最小值 典型值 最大值

nV/ Hz

nV/ Hz

fA/  Hz

fA/  Hz
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PSRR 電源抑制比 VCM = 1.0V，VSUPPLY 變化範圍為
3.1V 至 5.25V ●

dB
dB

電源電壓範圍 ●

AV 開環電壓增益 VOUT = 0.5V 至 4.5V RLOAD = 10k
●

V/mV
V/mV

V/mV
V/mV

RLOAD = 100
●

VOL 輸出擺幅低 (輸入過驅動 30mV)
(以 V– 為起點進行測量)

ISINK = 10mA
●

mV
mV

ISINK = 25mA
●

VOH 輸出擺幅高 (輸入過驅動 30mV)
(以 V+ 為起點進行測量)

ISOURCE = 10mA
●

mV
mV

mV
mV

ISOURCE = 25mA
●

mV
mV

ISC 輸出短路電流 (注 9)
●

mA
mA

mA
mA

mA
mA

IS 每個放大器的電源電流
●

停機模式中的電源電流
(每個放大器) ●

ISHDN 停機引腳電流 VSHDN = 0.75V
VSHDN = 1.50V

●
●

µA
µA

VIL SHDN 輸入低電壓 停用 ● V

VIH SHDN 輸入高電壓 使能。如果 SHDN 未連接，則放大器被使能 ● V

tON 接通時間，從 SHDN 變換至
輸出達到目標值之 90% 的延遲

SHDN 從 0V 變換至 2V，AV = 1 ns

tOFF 關斷時間，從 SHDN 變換至
輸出呈高阻抗的延遲

SHDN 從 2V 變換至 0V，AV = 1 ns

–3dB 閉環帶寬 AV = 1 MHz

GBW

BW

增益帶寬乘積 f = 10MHz MHz

tS 穩定時間，1V 至 4V，單位增益 0.1% ns

SR+ 擺率+ AV = 6 (RF = 499，RG = 100)
VOUT = 0.5V 至 4.5V，測量範圍從 20% 至 80%，
CLOAD = 10pF ●

    
V/µs
V/µs

V/µs
V/µs

SR– 擺率– AV = 6 (RF = 499，RG = 100)
VOUT = 4.5V 至 0.5V，測量範圍從 80% 至 20%，
CLOAD = 10pF ●

 

78
75

3.1

125
40

10
2

60
40

15
9

–12
–12

1.5

400

300
200

180
130

   

FPBW 滿功率帶寬 (注 7) 4VP-P MHz

HD 諧波失真 (HD2/HD3) A = 1，10MHz。2VP-P，VCM = 1.75V，RL = 1k dB

THD+N 總諧波失真和噪聲 A = 1，10MHz。2VP-P，VCM = 1.75V，RL = 1k

95

250

21

80

130

70

160

90

16.5

0.39

2
2

580

480

350

500

17

400

260

21

–81/–90

0.01
–79.6

%
dB

ILEAK 停機模式中的輸出漏電流 VSHDN = 0V，VOUT = 0V
VSHDN = 0V，VOUT = 5V

5.25

140
200

200
260

140
200

270 
370

18
23

0.85
1.2

12
12

0.75

400
400

nA
nA

5.0V 電特性  凡標注 ● 表示該指標適合整個工作溫度範圍，否則僅指 TA = 25°C。VSUPPLY = 5.0V (V+ = 5V，V– = 0V，
VCM = 中間電源)，RL = 1kΩ，CL = 10pF，VSHDN 未連接。

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

符號 參數 條件 單位最小值 典型值 最大值



3.3V 電特性  凡標注 ● 表示該指標適合整個工作溫度範圍，否則僅指 TA = 25°C。VSUPPLY = 3.3V (V+ = 3.3V，V– = 0V，
VCM = 中間電源)，RL = 1kΩ，CL = 10pF，VSHDN 未連接。
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VOS 輸入失調電壓 VCM = 1.0V
●

mV
mV

VCM = 2.3V
●

mV
mV

TC VOS 輸入失調電壓漂移 VCM = 1.0V µV/C

IB 輸入偏置電流 (注 6、8) VCM = 1.0V
LTC6268I/LTC6269I
LTC6268H/LTC6269H

●
●

fA
fA
pA

fA
fA
pA

fA
fA
pA

μVP-P

VCM = 2.3V
LTC6268I/LTC6269I
LTC6268H/LTC6269H

●

IOS 輸入失調電流 (注 6、8) VCM = 1.0V
LTC6268I/LTC6269I
LTC6268H/LTC6269H

●

en 輸入電壓噪聲密度，VCM = 1.0V f = 1MHz

輸入電壓噪聲密度，VCM = 2.3V f = 1MHz

輸入參考噪聲電壓 f = 0.1Hz 至 10Hz

in 輸入電流噪聲密度，VCM = 1.0V 

輸入電流噪聲密度，VCM = 2.3V

f = 100kHz

f = 100kHz

RIN 輸入電阻 差分
共模

GΩ
GΩ

CIN 輸入電容 差分 (DC 至 200MHz)
共模 (DC 至 100MHz)

 fF
fF

 

CMRR 共模抑制比 VCM = 0.5V 至 1.2V (PNP 側)
●

dB
dB

VCM = 0V 至 2.8V (全範圍)
●

dB
dB

VIVR 輸入電壓範圍 由 CMRR 來保證 ●

AV 開環電壓增益 VOUT = 0.5V 至 2.8V RLOAD = 10k

RLOAD = 100

●
V/mV
V/mV

●
V/mV 
V/mV

VOL 輸出擺幅低 (輸入過驅動 30mV)。
以 V– 為起點進行測量

ISINK = 10mA
●

mV
mV

mV
mV

mV
mV

mV
mV

ISINK = 25mA
●

VOH 輸出擺幅高 (輸入過驅動 30mV)。
以 V+ 為起點進行測量

ISOURCE = 10mA
●

ISOURCE = 25mA
●

ISC 輸出短路電流 (注 9)
●

mA
mA

mA
mA

IS 每個放大器的電源電流
●

10 

–0.7
–2.5

–1.0
–4.5

–20
–900
–4

–20
–900
–4

–40
–450
–2

63
60

60
50

0

80
40

2

50
35

14.5
9

0.2

0.2

4

±3 20
900
4

±3

±6

4.3

4.9

13

5.6

5.3

>1000
>1000

100
450

100

77

200

18

80

140

80

170

80

16

0.7
2.5

1.0
4.5

20
900
4

40
450
2

2.8

140
200

200
260

140
200

270
370

17.5
23

LTC6268/LTC6269

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

符號 參數 條件 單位最小值 典型值 最大值

nV/  Hz

nV/  Hz

fA/  Hz

fA/  Hz



3.3V 電特性  凡標注 ● 凡標注·表示該指標適合整個工作溫度範圍，否則僅指 TA = 25°C。VSUPPLY = 3.3V (V+ = 3.3V，
V– = 0V，VCM = 中間電源)，RL = 1kΩ，CL = 10pF，VSHDN 未連接。
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停機模式中的電源電流
(每個放大器) ●

mA
mA

ISHDN 停機引腳電流 VSHDN = 0.75V
VSHDN = 1.5V

●
●

µA
µA

VVIL SHDN 輸入低電壓 停用 ●

0.6
0.8

12
12

0.75

VIH SHDN 輸入高電壓 使能。如果 SHDN 未連接，則放大器被使能 ● V

tON 接通時間，從 SHDN 變換至
輸出達到目標值之 90% 的延遲

SHDN 從 0V 變換至 2V ns

tOFF 關斷時間，從 SHDN 變換至
輸出呈高阻抗的延遲

SHDN 從 2V 變換至 0V ns

BW –3dB 閉環帶寬 AV = 1 MHz

GBW 增益帶寬乘積 f = 10MHz MHz

SR+ 擺率+ AV = 6 (RF = 499，RG = 100)，
VOUT = 0.5V 至 2.8V，測量範圍從 20% 至 80%，
CLOAD = 10pF ●

 
V/µs
V/µs

V/µs
V/µs

擺率–SR– AV = 6 (RF = 499，RG = 100)，
VOUT = 2.8V 至 0.5V，測量範圍從 80% 至 20%，
CLOAD = 10pF ●

–12
–12

1.5

370

300
200

180
130

FPBW 滿功率帶寬 (注 7) 2VP-P MHz

HD 諧波失真 (HD2/HD3) A = 1，10MHz。1VP-P，VCM = 1.65V，RL = 1k dB

THD+N 總諧波失真和噪聲 A = 1，10MHz。1VP-P，VCM = 1.65V，RL = 1k

0.23

2
2

710

620

350

420

400

260

40

–81/–90

0.01
–78

%
dB

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

符號 參數 條件 單位最小值 典型值 最大值

注 1：高於 “絕對最大額定值” 部分所列數值的應力有可能對器件造成永久性的
損害。在任何絕對最大額定值條件下暴露的時間過長都有可能影響器件的可靠
性和使用壽命。

注 2：輸入由兩個串聯連接至每個電源的 ESD 保護二極管提供保護。輸入電
流應限制在小於 1mA。輸入電壓不得超過電源達 200mV 以上。

注 3：當輸出無限期短路時，可能需要採用一個散熱器以把結溫保持在低於絕
對最大額定值。

注 4：LTC6268I/LTC6269I 保證在 –40°C 至 85°C 的溫度範圍內滿足規定性
能的要求。LTC6268H/LTC6269H 保證在 –40°C 至 125°C 的溫度範圍內滿
足規定性能的要求。

注 5：熱阻隨着連接至封裝的 PC 板金屬面積的大小而改變。規定值針對的是
將簡短走線連接至引腳的情形。

注 6：輸入偏置電流是流入正和負輸入引腳的電流平均值。典型測量針對的是 
S8 封裝。

注 7：滿功率帶寬採用下式由擺率來計算：FPBW = SR/(2π • VPEAK)。

注 8：該參數由設計和 / 或特性分析來規定，並未在生產中進行測試。

注 9：LTC6268/LTC6269 能夠產生超過 135mA 的峰值輸出電流。IC 內部的
電流密度限制條件要求把器件工作壽命期間由輸出提供的連續電流 (供應或吸
收) 限制在 135mA (絕對最大值) 以下。
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典型性能特征  TA = 25°C，除非特別注明。

輸入失調漂移分布 輸入失調電壓與共模電壓的關係 輸入失調電壓與電源電壓的關係

輸入失調電壓與輸出電流的關係 PSRR 與頻率的關係 CMRR 與頻率的關係

輸入失調電壓分布 輸入失調電壓分布 輸入失調電壓與溫度的關係
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VS = ±2.5V
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6268 G06

VS– = 0V, VS+ = 3.1V to 5.25V
VCM = 1V

OUTPUT CURRENT (mA)
–100

–0.20

V O
S 

(m
V)

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

–80 –60 40 60 80 1000202– 004

6268 G07

VCM = 1.5V

VS = ±2.5V

VCM = 0.25V
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6268 G08

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
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6268 G09

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
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6268 G01

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
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6268 G02

VS = ±2.5V
VCM = 1.5V
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LTC6268/LTC6269

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268
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典型性能特征  TA = 25°C，除非特別注明。

輸出飽和電壓與負載電流的關係
(輸出為低電平)

輸出飽和電壓與負載電流的關係
(輸出為高電平) 輸出短路電流與電源電壓的關係

輸入參考電壓噪聲 寬帶輸入參考電壓噪聲

輸入偏置電流與共模電壓的關係 輸入偏置電流與電源電壓的關係 輸入偏置電流與溫度的關係

0.1Hz 至 10Hz 輸出電壓噪聲
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6268 G11

VS = 3.1V TO 5.25V
VCM = 1.0V
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6268 G12

–IN
+INVS = ±2.5V

VCM = 0.25V

LOAD CURRENT (mA)
0.0
0

OU
TP

UT
 S

AT
UR

AT
IO

N 
VO

LT
AG

E 
(m

V)

160

120

40

80

200

10.05.0 20.0 25.015.0

6268 G13

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V

TA = –55°C
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TA = 125°C
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VS = ±2.5V
VCM = 0.25V

TA = –55°C
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VCM = 0.25V
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6268 G18

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268
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VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
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VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
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0.1Hz 至 10Hz 輸出電壓噪聲

典型性能特征  TA = 25°C，除非特別注明。

輸出阻抗與頻率的關係 諧波失真與頻率的關係

諧波失真與幅度的關係

諧波失真與幅度的關係

50mV 階躍響應 50mV 階躍響應

輸入參考電流噪聲 增益和相位與頻率的關係
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6268 G19

VS = ±2.5V
VCM = 1.5V
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6268 G21

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
A = 1000

RL = 1k, CL = 0pF
RL = 1k, CL = 10pF
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6268 G22

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V

AV = 1
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AV = 100
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6268 G23

VS = ±2.5V
VOUT = 2VP-P
RL = 1k
AV = 1
VCM = –0.75V

2ND

3RD

AMPLITUDE (VP-P)
0.5

–140

DI
ST

OR
TI

ON
 (d

B)

–40

–60

–80

–100

–120

–20

21 1.5
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VS = ±2.5V
VCM = –0.75V
RL = 1k
AV = 1
fO = 1MHz
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6268 G25
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VCM = –0.75V
RL = 1k
AV = 1
fO = 10MHz

AV = 1
VS = 0, 5V 
VCM = 0.5V, 2.5V, 4.5V 
RLOAD = 1k

TIME (nS)
0

–30

–20

–10

0

V O
UT

 (m
V)

70

40

20

10

50

60

30

80

105 0553 04 540351 02 52

6268 G26

VCM = 0.5V
VCM = 2.5V
VCM = 4.5V

AV = 1
VS = 0, 5V 
VCM = 0.5V, 2.5V, 4.5V 
RLOAD = 1k, CLOAD = 10pF

TIME (nS)
0

–30

–20

–10

0

V O
UT

 (m
V)

70

40

20

10

50

60

30

80

105 0553 04 540351 02 52

6268 G26a

VCM = 0.5V
VCM = 2.5V
VCM = 4.5V

LTC6268/LTC6269

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

FREQUENCY (MHz)
1 10

0.1

CU
RR

EN
T 

NO
IS

E 
(p

A/
√H

z)

10

1

100

100

6268 G20

VS = ±2.5V
VCM = 0.25V
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典型性能特征  TA = 25°C，除非特別注明。

電源電流與電源電壓的關係

電源電流與停機電壓的關係 電源電流與停機電壓的關係
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6268 G28

TA = –55°C
TA = 25°C
TA = 125°C

VS
– = 0V

VCM = 1V
AV = 1

SHUT DOWN VOLTAGE (V)
0.0
0

SU
PP

LY
 C

UR
RE

NT
 (m

A)

25

15

20

10

5

1.5 2.00.5 1.0

6268 G29

VS = 0V, 5V
VCM = 2.75V
AV = 1

TA = –55°C
TA = 25°C
TA = 125°C
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6268 G30

VS = 0V, 3.1V
VCM = 1V
AV = 1

TA = –55°C
TA = 25°C
TA = 125°C
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VS = ±2.5V, AV = 1, RLOAD = 1k

CLOAD = 0pF               CLOAD = 10pF

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268
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引腳功能
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6268 BD

簡化原理圖

LTC6268 簡化原理示意圖

LTC6268/LTC6269

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

–IN：放大器的反相輸入。該引腳的電壓範圍為 V– 至 V+ – 
0.5V。

+IN：放大器的同相輸入。該引腳的電壓範圍為 V– 至 V+ – 
0.5V。

V+：正電源。總電源 (V+ – V–) 電壓為 3.1V 至 5.25V。只
要 V+ 和 V– 間的總電壓介於 3.1V 和 5.25V 之間，就可以
使用分離型電源。應在 V+ 和 GND 之間盡可能靠近器件引
腳的地方採用一個 0.1μF 旁路電容器。

V–：負電源。一般情況下連接至地。只要 V+ 和 V– 間的電
壓差介於 3.1V 和 5.25V 之間，則其也可連接至一個不是地

電位的電壓。如果其未連接至地，則利用一個盡可能靠近器
件引腳的 0.1μF 電容器將其旁路至地。

SHDN、SDA、SDB：低電平有效運放停機，門限比負電源 
(V–) 高出 0.75V。如果這些引腳置於未連接狀態，則放大
器被使能。

OUT：放大器輸出。

NC：未連接。該引腳可用於在輸入的周圍形成一個保護
環，以提供針對電路板漏電流的保護。更多詳情請見 “應用
信息” 部分。
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工作原理

應用信息

圖 1：簡化的 TIA 原理圖

–

+
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CIN

GND
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OUT
6268 F01

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

LTC6268 的輸入信號範圍規定在負電源至正電源以下 
0.5V，而輸出的擺動範圍則可達軌至軌。上面的原理圖描
繪了放大器的簡化電路圖。

輸入引腳驅動一個 CMOS 緩衝器級。該 CMOS 緩衝器級產
生輸入電壓的 “副本” 自舉到保護二極管。接着，緩衝器級
驅動一個互補輸入級，該互補輸入級由兩個在輸入共模電壓

的不同範圍內運行的差分放大器構成。主差分放大器在輸入
共模電壓處於 “負電源” 至大約 “正電源 – 1.55V” 的範圍內
時運行，第二個放大器則在至 “正電源軌 – 0.5V” 的剩余範
圍內運行。緩衝器和輸出偏置級採用了一種特殊的補償方
法，因而可確保運放的穩定性。輸出二極管 Q1/Q2 的共集
電極拓撲使得輸出能夠實現軌至軌擺動。

噪聲

為了在眾多的應用中盡量降低 LTC6268 的噪聲，對輸入參
考電壓噪聲 (eN)、輸入參考電流噪聲 (iN) 和輸入電容 (CIN) 
進行了謹慎的考慮。

對於諸如圖 1 所示的跨阻抗放大器 (TIA) 應用，所有這三個
運放參數加上反饋電阻 RF 值均以不同的方式影響着噪聲特
性，而且外部組件和印制線將增加 CIN。重要的是必需瞭解
每種參數獨自產生的影響。輸入參考電壓噪聲 (eN) 包括閃
爍噪聲 (即 1/ f 噪聲) 和熱噪聲，前者在低頻條件下居主導
地位，而後者則在高頻條件下佔主導地位。對於 LTC6268 
而言，1/ f 拐角 (即 1/f 噪聲與熱噪聲之間的轉換) 位於 
80kHz。iN 和 RF 在負輸入端上對輸入參考噪聲電流的影響
相對直接，而 eN 所產生的影響則會被噪聲增益放大。由於
沒有增益電阻器，因此噪聲增益採用反饋電阻器 (RF) 和 
CIN 的阻抗按照 (1 + 2πRF • CIN • Freq) 來計算，其隨頻率
而增加。所有這些影響都將受限於閉環帶寬。圖 2 至圖 5 
示出了等效輸入電流噪聲，其中 eN 代表來自輸入參考電壓
噪聲 (eN) 的影響，iN 代表來自輸入參考電流噪聲 (iN) 的影
響，而 RF 則代表由反饋電阻器 (RF) 產生的影響。另外，
在每幅圖上還示出了 TIA 增益 (RF) 和輸入端上的電容 
(CIN)。針對較高的頻率來比較一下圖 2 和圖 3 以及圖 4 和
圖 5，可見當 CIN 很高時 (5pF) eN 居主導地位 (由於上文提
及的放大所致)，而 iN 則在 CIN 很低時 (1pF) 佔主導地位。

在較低的頻率下，RF 的影響居主導地位 (對於 10k 和 
100k)。由於寬帶 eN 為 4.3nV/  Hz (見 “典型性能特征”)，
因此在較低的頻率條件下，如果 RF 小於 1.16kΩ，那麼 RF 
所產生的影響將變成一個較小的因素，如下式所示：
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eN /RF

4kT /RF
≥ 1

應用信息

圖 2

圖 3

圖 4

圖 5
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LTC6268/LTC6269
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對於諸如圖 1 所示的跨阻抗放大器 (TIA) 應用，所有這三個
運放參數加上反饋電阻 RF 值均以不同的方式影響着噪聲特
性，而且外部組件和印制線將增加 CIN。重要的是必需瞭解
每種參數獨自產生的影響。輸入參考電壓噪聲 (eN) 包括閃
爍噪聲 (即 1/ f 噪聲) 和熱噪聲，前者在低頻條件下居主導
地位，而後者則在高頻條件下佔主導地位。對於 LTC6268 
而言，1/ f 拐角 (即 1/f 噪聲與熱噪聲之間的轉換) 位於 
80kHz。iN 和 RF 在負輸入端上對輸入參考噪聲電流的影響
相對直接，而 eN 所產生的影響則會被噪聲增益放大。由於
沒有增益電阻器，因此噪聲增益採用反饋電阻器 (RF) 和 
CIN 的阻抗按照 (1 + 2πRF • CIN • Freq) 來計算，其隨頻率
而增加。所有這些影響都將受限於閉環帶寬。圖 2 至圖 5 
示出了等效輸入電流噪聲，其中 eN 代表來自輸入參考電壓
噪聲 (eN) 的影響，iN 代表來自輸入參考電流噪聲 (iN) 的影
響，而 RF 則代表由反饋電阻器 (RF) 產生的影響。另外，
在每幅圖上還示出了 TIA 增益 (RF) 和輸入端上的電容 
(CIN)。針對較高的頻率來比較一下圖 2 和圖 3 以及圖 4 和
圖 5，可見當 CIN 很高時 (5pF) eN 居主導地位 (由於上文提
及的放大所致)，而 iN 則在 CIN 很低時 (1pF) 佔主導地位。

在較低的頻率下，RF 的影響居主導地位 (對於 10k 和 
100k)。由於寬帶 eN 為 4.3nV/  Hz (見 “典型性能特征”)，
因此在較低的頻率條件下，如果 RF 小於 1.16kΩ，那麼 RF 
所產生的影響將變成一個較小的因素，如下式所示：

優化 TIA 應用的帶寬

反相輸入節點上的電容在未做查驗的情況下會引起放大器穩
定性問題。當運放周圍的反饋為阻性時 (RF)，RF||CIN 將生
成一個極點。該極點會產生過大的相移，並有可能引發振
蕩。參閱圖 1，輸出端上的響應為：
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ω =
2πGBW

RF (CIN + CF)

ζ =
1
2

1
2πGBW •RF(CIN + CF)

⎛

⎝
⎜

+ RF CF +
CIN + CF
1+ AO

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +

2πGBW
RF CIN + CF( )

⎞

⎠
⎟

RF >
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2
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CF >
CIN

π •GBW •RF

表 1：最小 CF

RF

10kΩ
100kΩ

CIN = 1pF
0.25pF
0.08pF

CIN = 5pF
0.56pF
0.18pF

圖 6：在一個 499kΩ TIA 中的 LTC6268 和低電容光電二極管
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式中的 RF 為 TIA 的 DC 增益，ω 為閉環的固有頻率，其可
表示為：

ζ 為環路的阻尼因數，其可表示為：

式中的 CIN 為運放反相輸入節點上的總電容，GBW 是運放
的增益帶寬。在兩個區域中系統保持穩定且與 CF 無關。第
一個區域是在 RF 小於 1/(4π • CIN • GBW) 的情況下。在該
區域中，由反饋電阻器和 CIN 產生的極點位於一個很高的頻
率，其將不會引發穩定性問題。第二個區域是在滿足下式的
場合：

式中的 AO 為運放的 DC 開環增益，由 RF CIN 形成的極點為
主極點。

對於介於這兩個區域之間的 RF，與 RF 並聯的小電容器 CF 
能引入足夠的阻尼以穩定環路。通過假設 CIN >> CF，對於 
CF 必需滿足以下條件：

利用較高增益 TIA 來實現較高的帶寬

良好的佈局慣例對於採用 TIA 電路來實現最佳的結果是不
可或缺的。下面的兩個例子說明瞭在一個 499kΩ TIA 中使
用 LTC6268 所產生的截然不同之結果。(見圖 6)。第一個
例子是在基本電路佈局中採用了一個 0603 電阻器。在簡單
的佈局中，沒有花費大量的精力來減小反饋電容，所實現的
帶寬大約為 2.5MHz。在該場合中，TIA 的帶寬並非受限於 
LTC6268 的 GBW，而是 “反饋電容將減小 TIA 的實際反饋
阻抗 (TIA 增益本身)” 這一事實。基本上這是一種電阻器帶
寬限制條件。在高頻下，499kΩ 阻抗被其自身的寄生電容
所減小。根據 2.5MHz 帶寬和 499kΩ 低頻增益，我們可以
估算總的反饋電容為 C = 1 / (2π • 2.5MHz • 499kΩ) = 
0.13pF。這相當低了，但還可以進一步降低。

上面的條件意味着，較高的 GBW 將需要較低的反饋電
容 CF，這將具有較高的環路帶寬。表 1 給出了針對 RF = 
10kΩ 和 100kΩ 以及 CIN = 1pF 和 5pF 的最優 CF。
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圖 8：左側為一種標準佈局，右側是一種電場分路佈局。簡單地在反饋電阻器的下方增設一根接地走線可為使電場分路至遠離反饋側起到
巨大的作用，並將其轉儲至地。請注意，Fr4 和陶瓷的介電常數通常為 4，因此大多數電容位於固體中而不是穿過空氣。(右側圖中未示出
焊盤尺寸的縮小。)
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圖 7：在未對減小反饋電容付出額外努力的情況下
499kΩ TIA 的頻率響應為 2.5MHz

圖 9：在對佈局付出額外努力以減小反饋電容的情況下，
499kΩ TIA 中的 LTC6268 可實現 11.2MHz BW
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採用某些額外的佈局方法以降低反饋電容，可增加帶寬。請
注意，我們增加的是 499kΩ 電阻的有效 “帶寬”。減小電容
的主要方法之一是增大極板之間的距離，在此場合中極板是
元件電阻器的兩個端帽。因此，使用一個較長電阻器可以實
現增大極板距離的目的。0805 電阻器比 0603 電阻器長，
但其端帽的面積也較大，因而又將增大電容。然而，增大端
帽之間的距離並非減小電容的唯一途徑，而且增加電阻器端
帽之間的距離還提供了減小反饋電容的一種簡易方法。減小
極板至極板電容的一種非常有力的手段是對產生電容的電場
路徑加以屏蔽。在此特殊場合中，採取的方法是在電阻焊盤
之間靠近 TIA 輸出端的地方布設一根簡短的接地走線。

這樣的一根接地走線可避免輸出電場到達電阻器的求和節點
端，並有效地轉而將電場分路至地。使該走線靠近輸出端將
非常輕微地增加輸出負載電容。其圖形表示請見圖 8。

如圖 9 所示，簡單地通過謹慎地在反饋電阻周圍採用低電
容的方法可實現帶寬的大幅增加。帶寬從 2.5MHz 提高至 
11.2MHz，增幅達 4 倍以上。采用的方法有兩個：

1 最小的焊盤尺寸。與電路板裝配人員協商以採用可接受
的最小焊盤尺寸，或者採用其他方法來裝配該電阻器，
以及

2 在反饋電阻器的下方靠近輸出側的地方採用一根接地走
線以對反饋電容進行屏蔽。
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圖 10：作為一個高阻抗緩衝器的 LTC6268 驅動一個
作為單端至差分轉換器的 LT1395 至一個 16 位 ADC

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

高阻抗緩衝器

LTC6268 非常高的輸入阻抗使其極其適合於對高阻抗或電
容性信號源進行緩衝。圖 10 中的電路示出了將 LTC6268 
用作一個位於簡單 RC 濾波器之後的緩衝器的情形。緩衝器

之後的 RLC 網絡充當一個吸收式濾波器，用以消除 ADC 干
擾的過大時域反射。2.048V 基準建立了一個中點輸入 “零” 
基準電壓。LT1395 高速電流反饋放大器及其相關的電阻器
網絡負責衰減緩衝信號，並通過施加至虛擬地的共模 (由 
ADC 提供的 VCM 電壓) 使之成為差分信號。
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圖 11：圖 10 所示電路的採樣時域響應
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圖 12：具漏電保護環的反相放大器
(或跨阻抗) 佈局示例
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圖 11 示出了一個以 10Msps 速率 (僅比波形速率慢 1ns) 
進行採樣的 10.101MHz 3VP-P 輸入方波之時域響應。在該
速率下，波形以每樣本 1ns 的速率重構，從而可提供一幅
更加即時的視圖來描述穩定特性，儘管每個樣本實際上遲後 
100ns。

保持超低的輸入偏置電流

進入高阻抗信號節點的漏電流會輕而易舉地損害 fA 信號的
測量準確度。高溫應用對於這些問題特別敏感。對於潮濕環
境，可能需要進行表面塗覆以提供一個防潮層。

在低輸入偏置電流電路中必需考慮多種因素。在 fA 級別
上，漏電流的來源會讓人意想不到，包括 PCB 上的相鄰信
號 (在同一電路層上或來自於內部電路層)、電路板上任何
形式的污染 (源自裝配工藝或環境)、信號通路上的其他組
件乃至器件封裝的塑料。在系統設計中採取謹慎的對策可抑
制此類漏電流來源並實現卓越的性能。

應考慮器件封裝的選擇，因為儘管每種封裝的內部具有相同
的芯片，但引腳間距和相鄰信號會影響輸入偏置電流。
LTC6268 / LTC6269 可採用 SOIC、MSOP、DFN 和 
SOT-23 封裝。這當中，SOIC 是低輸入偏置電流的最佳選
擇。其具有最大的引腳間距，這增加了封裝塑料的阻抗，而
且引出腳配置使得兩個輸入引腳與在封裝遠端的其他信號相
隔離。另外，該封裝上的鷗翼式引腳還有利於更好地清潔 
PCB 並減小污染所引起的漏電流。其他類型的封裝擁有尺
寸和引腳數目方面的優勢，但為此減少了輸入隔離。諸如 
DFN 等無引線封裝可提供最小的尺寸，但具有最小的引腳
間距並有可能在封裝的下方圈閉污染物。
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PCB 製造中所使用的材料有時會影響設計的漏電特性。在
特定場合中可採用諸如特氟隆等特殊材料來改善漏電特性，
但是如果在傳統 FR4 PCB 設計中運用一些基本規則，則通
常就不必使用此類材料。應使電路板上的高阻抗信號通路盡
可能地保持簡短，這一點很重要。具有高阻抗的節點容易拾
取系統中的任何雜散信號，因此盡量保持其簡短可減輕這種
影響。在某些場合中，或許有必要在這一部分電路上設置金
屬屏蔽罩。然而，採用金屬屏蔽將增加電容。消除漏電通路
的另一種方法是在 PCB 中切槽。高阻抗電路對於靜電和電
磁效應也很敏感。從電路旁邊走過的人員所攜帶的靜電荷會
引起約幾百 fA 的干擾。金屬屏蔽罩也能抑制該效應。

高阻抗輸入節點的佈局是非常重要的。其他信號的布線應
遠離該信號通路，而且在其下方不得設有內部接地平面。
針對耦合信號的最佳防禦是距離，這包括垂直方向的距離
和表面上的距離。在空間受限的場合中，圍繞着高阻抗輸
入節點對電路板進行切槽可提供額外的隔離並減輕污染的
影響。在存在電噪聲的環境中，在這些節點周圍使用驅動
保護環會十分有效 (見圖 12)。給高阻抗輸入節點增添任何
額外組件 (比如：濾波器) 都會導致漏電流增加。一個陶瓷
電容器的漏電流比該器件的偏置電流大幾個數量級。任何濾
波都必需在信號鏈路中的這第一級之後進行。

低輸入失調電壓

LTC6268 在整個溫度範圍內具有一個 ±2.5mV 的最大失調
電壓 (PNP 區)。對於高精度應用來說，低失調電壓是必不
可少的。根據輸入共模電壓的不同，採用了兩種不同的輸入
級。為了提高 LTC6268 的通用性，針對兩個工作區修整了
失調電壓。

軌至軌輸出

LTC6268 具有一個軌至軌輸出級，其擁有出色的輸出驅動
能力。它能夠在整個溫度範圍內提供超過 ±40mA 的輸出驅
動電流。此外，輸出還能在驅動 ±10mA 的同時達到任一電
源軌的 200mV 以內。必須謹慎地把 IC 的結溫保持在低於 
150°C。

輸入保護

如欲防止輸入級中內部器件發生擊穿，則兩個運放輸入的分
離不應超過 2.0V。為了幫助保護輸入級，如果輸入的分離 
>2.0V，則內部電路將自動進入運行狀態，而且輸入電流將
開始流動。在所有的場合中都應當謹慎從事，以使這些電流
保持在 1mA 以下。此外，倘若僅驅動一個輸入，則內部電
路將防止在瞬變條件下發生任何的擊穿狀況。在採用單位增
益配置的情況下，當正輸入被驅動且輸出意外短路至地時，
通常會出現最壞情況的差分輸入電壓。
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ESD

在簡化原理圖中可以看到 ESD 保護器件。+IN 和 –IN 引腳
採用了一種精細複雜的 ESD 保護方法，該方法總共使用了
四個反向偏置二極管，2 個二極管串聯後連接至每個電源
軌。為了保持極低的輸入偏置電流，這些串聯二極管鏈路的
中心節點均由輸入電壓的一個緩衝副本來驅動。這把兩個直
接連接至輸入引腳的二極管保持在低反向偏置，從而最大限
度地減小了這些 ESD 二極管至輸入引腳的漏電流。

其余的引腳具有傳統的 ESD 保護，採用的是將反向偏置 
ESD 二極管連接至每個電源軌的做法。應謹慎地確保這些

引腳上的電壓超過電源電壓的幅度小於 100mV，否則這些
二極管將開始傳導大量的電流。

停機

LTC6268S6、LTC6268S8 和 LTC6269DD 具有能夠關斷
放大器的 SHDN 引腳，在停機模式中每個放大器的電源電
流小於 1.2mA。如需使放大器停機，則 SHDN 引腳電壓必
需在 V– 的 0.75V 之內。在停機期間，輸出將處於高輸出電
阻狀態，因此 LTC6268 適合於多路復用器應用。內部電路
保持在一種低電流運行狀態以實現快速恢復。當被浮置時，
SHDN 引腳在內部上拉至正電源，放大器被使能。
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1.50 – 1.75
(NOTE 4)

2.80 BSC

0.30 – 0.45 
6 PLCS (NOTE 3)

DATUM ‘A’

0.09 – 0.20
(NOTE 3) S6 TSOT-23 0302

2.90 BSC
(NOTE 4)

0.95 BSC

1.90 BSC

0.80 – 0.90

1.00 MAX
0.01 – 0.10

0.20 BSC

0.30 – 0.50 REF

PIN ONE ID

NOTE:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF PLATING
4. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND METAL BURR
5. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED 0.254mm
6. JEDEC PACKAGE REFERENCE IS MO-193

3.85 MAX

0.62
MAX

0.95
REF

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
PER IPC CALCULATOR

1.4 MIN2.62 REF

1.22 REF

S6 封裝
6 引腳塑料 TSOT-23

(參考 LTC DWG # 05-08-1636)

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

封裝描述
如需了解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/
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.016 – .050
(0.406 – 1.270)

.010 – .020
(0.254 – 0.508)

× 45°

0°– 8° TYP
.008 – .010

(0.203 – 0.254)

SO8 REV G 0212

.053 – .069
(1.346 – 1.752)

.014 – .019
(0.355 – 0.483)

TYP

.004 – .010
(0.101 – 0.254)

.050
(1.270)

BSC

1 2 3 4

.150 – .157
(3.810 – 3.988)

NOTE 3

8 7 6 5

.189 – .197
(4.801 – 5.004)

NOTE 3

.228 – .244
(5.791 – 6.197)

.245
MIN .160 ±.005

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

.045 ±.005  
.050 BSC

.030 ±.005
 TYP

INCHES
(MILLIMETERS)

NOTE:
1. DIMENSIONS IN 

2. DRAWING NOT TO SCALE
3. THESE DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.
    MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .006" (0.15mm)
4. PIN 1 CAN BE BEVEL EDGE OR A DIMPLE

LTC6268/LTC6269

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

封裝描述
如需了解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/

S8 封裝
8 引腳塑料小外形 (窄體 .150 英寸)
(參考 LTC DWG # 05-08-1610 Rev G)
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MSOP (MS8E) 0213 REV K

0.53 ±0.152
(.021 ±.006)

SEATING
PLANE

NOTE:
1. DIMENSIONS IN MILLIMETER/(INCH)
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
    MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
4. DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS.
    INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
5. LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING) SHALL BE 0.102mm (.004") MAX
6. EXPOSED PAD DIMENSION DOES INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH ON E-PAD
    SHALL NOT EXCEED 0.254mm (.010") PER SIDE.

0.18
(.007)

0.254
(.010)

1.10
(.043)
MAX

0.22 – 0.38
(.009 – .015)

TYP

0.86
(.034)
REF

0.65
(.0256)

BSC

0° – 6° TYP

DETAIL “A”

DETAIL “A”

GAUGE PLANE

1 2 3 4

4.90 ±0.152
(.193 ±.006)

8

8

1

BOTTOM VIEW OF
EXPOSED PAD OPTION

7 6 5

3.00 ±0.102
(.118 ±.004)

(NOTE 3)

3.00 ±0.102
(.118 ±.004)

(NOTE 4)

0.52
(.0205)

REF

1.68
(.066)

1.88
(.074)

5.10
(.201)
MIN

3.20 – 3.45
(.126 – .136)

1.68 ±0.102
(.066 ±.004)

1.88 ±0.102
(.074 ±.004) 0.889 ±0.127

(.035 ±.005)

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

0.65
(.0256)

BSC
0.42 ±0.038

(.0165 ±.0015)
TYP

0.1016 ±0.0508
(.004 ±.002)

DETAIL “B”

DETAIL “B”
CORNER TAIL IS PART OF

THE LEADFRAME FEATURE.
FOR REFERENCE ONLY

NO MEASUREMENT PURPOSE

0.05 REF

0.29
REF

MS8E 封裝
8 引腳塑料 MSOP，裸露芯片襯墊

(參考 LTC DWG # 05-08-1662 Rev K)

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/6268

封裝描述
如需了解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/
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3.00 ±0.10
(4 SIDES)

NOTE:
1. DRAWING TO BE MADE A JEDEC PACKAGE OUTLINE M0-229 VARIATION OF (WEED-2).
 CHECK THE LTC WEBSITE DATA SHEET FOR CURRENT STATUS OF VARIATION ASSIGNMENT
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE 
    MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION ON THE 
 TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
 

0.40 ±0.10

BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD

1.65 ±0.10
(2 SIDES)

0.75 ±0.05

R = 0.125
TYP

2.38 ±0.10
(2 SIDES)

15

106

PIN 1
TOP MARK

(SEE NOTE 6)

0.200 REF

0.00 – 0.05

(DD) DFN REV C 0310

0.25 ±0.05

2.38 ±0.05
(2 SIDES)

RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS

1.65 ±0.05
(2 SIDES)2.15 ±0.05

0.50
BSC

0.70 ±0.05

3.55 ±0.05

PACKAGE
OUTLINE

0.25 ±0.05
0.50 BSC

PIN 1 NOTCH
R = 0.20 OR
0.35 × 45°
CHAMFER 

LTC6268/LTC6269

由凌力爾特公司提供的資料均視為準確可靠，但本公司不為其應用承擔責任。如果使用此處所描述
的電路侵犯了相關的專利權，則與本公司無關。中文版僅供參考之用，內容以英文版為準。

封裝描述
如需了解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/

DD 封裝
10 引腳塑料 DFN (3mm x 3mm)

(參考 LTC DWG # 05-08-1699 Rev C)
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相關器件

典型應用

運算放大器
LTC6244 雙路 50MHz、低噪聲、軌至軌、CMOS 運算放大器 單位增益穩定，1pA 輸入偏置電流，100μV 最大失調

18MHz、低噪聲、軌至軌輸出、CMOS 運算放大器 18MHz GBW，0.2pA 輸入電流，125μV 最大失調LTC6240/LTC6241/
LTC6242
LTC6252/LTC6253/
LTC6254

720MHz、3.5mA、高效、軌至軌 I /O 運算放大器 720MHz GBW，單位增益穩定，低噪聲

LTC6246/LTC6247/
LTC6248

180MHz、1mA、高效、軌至軌 I /O 運算放大器 180MHz GBW，單位增益穩定，低噪聲

LT1818 400MHz、2500V/μs、9mA 單通道運算放大器 單位增益穩定，6nV/  Hz 輸入噪聲電壓
LTC6230 215MHz、軌至軌輸出、1.1nV/  Hz、3.5mA 運放系列 350μV 最大失調電壓，3V 至 12.6V 電源
LTC6411 650MHz 差分 ADC 驅動器 / 雙路可選放大器

具 102dB SNR 的 18 位、250ksps 至 1.6Msps、
低功率 SAR ADC

18mW (在 1.6Msps)，3.4μW (在 250sps)，–126dB THD

擺率 (SR) 為 3300V/μs，6ns 1% 穩定
SAR ADC

LTC2376-18/
LTC2377-18/
LTC2378-18/
LTC2379-18

作為一個高阻抗緩衝器的 LTC6268 驅動
作為一個單端至差分轉換器的 LT1395 至一個 16 位 ADC

上面電路的
重構採樣時域響應

TIME (10ns/DIV)
6268 F11

fS = 10Msps
fIN = 10.101MHz

0

AD
C 

OU
TP

UT
S 

(C
OU

NT
S)

60k

52k
56k

36k

44k
48k

40k

4k
8k

12k
16k
20k
24k
28k
32k

64k

440 460 480 520 540 560 580500
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器件型號 描述 備注

AIN+

AIN–

LTC2269

1.8V

D15

D0

VDD
1.8V

OVDD

•    •    •

LTC2269 16-BIT 20 Msps ADC

6268 TA03

VCM

10MHz
CLOCK

CLOCK
CONTROL

OUTPUT
DRIVERS

OGNDGND

16-BIT
ADC CORE

LTC6655-2.048

VIN

VOUT_s

VOUT_F

GND
SHDN

VIN

VIN = 2.048V
±1.7V FS

VREF

R2
75Ω

R1
49.9Ω

R6
100Ω

R7
100Ω

R4
49.9Ω

R10
75Ω

R16
49.9Ω

R17
49.9Ω

R15
402Ω

R13
825Ω

R18
49.9Ω

R11
75Ω

R8
200Ω

L4
100nH

L3
100nH

C5
.01µF

R14
402Ω

R12
825Ω

R5
49.9Ω

R9
200Ω

C2
10pF

C3
10pF

C4
100µF

CIN
0.1µF C4

0.1µF

L1
100nH

L2
100nH

+V

+V

R3
10M

C1
22pF

U1+

– LTC6268

LT1395

U2
+V

+V = 5V
–V = –5V –V

+

–

–
+

–
+ S/H

http://www.linear.com.cn/LTC2376-18
http://www.linear.com.cn/LTC2377-18
http://www.linear.com.cn/LTC2378-18
http://www.linear.com.cn/LTC2379-18

